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1. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELOW EMISJI ORAZ INNE ISTOTNE
WYDARZENIA W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

A. PODSUMOWANIE DZIALAN OPERACYJNYCH W OBSZARZE ROZWOJU BIZNESU
EMITENTA W GRUDNIU 2018 R.

W grudniu 2018 r. Emitent koncentrowat sie na dziataniach operacyjnych w obszarze rozwoju biznesu,
prowadzacych do finalizacji podjetych na przestrzeni ostatnich miesiecy projektéw komercjalizujacych
metode ultraprecyzyjnego druku. Projekty prowadzone sa we wspoétpracy z partnerami ze Stanéw
Zjednoczonych i Chin. W laboratorium XTPL réwnolegle toczyty sie dalsze prace zwigzane z rozwojem
technologii do konkretnych, wskazywanych przez partneréw rynkowych, zastosowan. Najwazniejsze

wydarzenia w raportowanym okresie to:

e Zakonczenie realizacji projektu proof of concept dla wiodacego amerykanskiego producenta z branzy
inteligentnego szkta budowlanego (smart glass). Realizacja przedtozonych zatozen specyfikacji technicznej
oznacza spetnienie warunku dla uzgodnienia i przeprowadzenia testéw integracyjnych z technologia
stosowang przez potencjalnego klienta. Aktualnie laboratorium producenta z USA przeprowadzi wtasne
testy majace na celu ocene stopnia spetnienia wymagan i mozliwos¢ zaimplementowania rozwigzan XTPL

do swojego procesu technologicznego.

e Zrealizowanie w pierwszym tygodniu grudnia wizyty referencyjnej przedstawicieli partnera z Chin -
globalnego producenta urzadzen do produkcji wyswietlaczy. Oméwienie kolejnych krokéw na drodze
do nawiazania wspétpracy odbedzie sie podczas rewizyty w Chinach - obecnie trwajg ustalenia daty
wizyty przedstawicieli zespotu biznesowego XTPL. Dopracowany model wspétpracy i petne zaspokojenie
oczekiwan technologicznych chinskiego partnera s3 istotnym krokiem dla dynamicznego wdrozenia
technologii na jego liniach produkcyjnych. W perspektywie przysztych rozméw z innymi zainteresowanymi
moze to rowniez wzmocnic¢ atrakcyjnosc¢ oferty XTPL.

e Zakonczenie prac zespotu badawczo-rozwojowego nad dwoma wnioskami patentowymi, obejmujgcymi
kolejne warstwy uzyskanego IP w zakresie nanodruku. Oficjalna rejestracja wnioskéw, wyznaczajaca
zarazem moment rozpoczecia miedzynarodowej ochrony prawnej, nastgpi w pierwszym kwartale 2019 r.
XTPL w procesie patentowym wspiera¢ bedzie doswiadczona, amerykanska kancelaria. Dokonane
zgtoszenia patentowe zapewnig bezpieczenstwo spdétce i jej przetomowej technologii oraz moga
potencjalnie korzystnie oddziatywaé na toczace sie i przyszte rozmowy komercjalizacyjne.

Finansowanie dziatalnosci zwigzanej z rozwojem biznesu byto jednym z celéw emisji akgji serii M. Finansowanie

dziatan na rynku amerykanskim byto jednym z celéw emisji akgji serii N i O. Finansowanie prac zwigzanych
Z wzmochieniem pozycji patentowej byto jednym z celéw emisji akcji serii O.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOLCE

Nazwa (firma):
Siedziba:

Adres:

KRS:

Numer telefonu:

Adres internetowy:

XTPL Spétka Akcyjna

Wroctaw

Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
0000619674

+48 71707 22 04

www.xt-pl.com

E-mail: investors@xt-pl.com

ZARZAD: RADA NADZORCZA:

e dr Filip Granek - Prezes Zarzadu e Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady
Nadzorczej

e Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu

e Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy
Rady Nadzorczej

o Konrad Pankiewicz
e Sebastian Mtodzinski

e Piotr Lembas
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3. PROFIL DZIALALNOSCI EMITENTA

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespé6t XTPL rozwija innowacyjng w skali
globalnej technologie, umozliwiajgca ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowymi
zgtoszeniami patentowymi. Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej - tzw. disruptive
technology i bedzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu
zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan w konkretnych polach aplikacyjnych.

Spoétka etapowo komercjalizuje swoje rozwigzanie: zamierza dostarczac¢ sprzet do nanodruku, kompatybilne
i dedykowane dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujace odbiorcom m.in. z branzy
elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do
prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych potencjalnych klientéw biznesowych oraz centréw naukowo-
badawczych, natomiast w kolejnej fazie bedg to kompleksowe rozwigzania dla przemystu: unikatowe gtowice
drukujgce - dedykowane dla konkretnych zastosowan, a takze kompatybilne, precyzyjnie dopasowane
nanotusze. Firma zaktada, iz gtowice drukujgce - umozliwiajace wdrozenie rewolucyjnej technologii nanodruku
i ultraprecyzyjnej depozycji - beda projektowane przez XTPL, poszczegdlne moduty beda produkowane przez
zewnetrznych podwykonawcéw i ostatecznie sktadane takze przez XTPL. Nanotusze beda produkowane
przez wyselekcjonowanego podwykonawce - w oparciu o opatentowane formuty. XTPL zamierza sprzedawac
nanotusze (w oparciu o moce produkcyjne partnera handlowego) i gtowice drukujace bezposrednio, a takze

wdrazac technologie jako ustuge dla wybranych klientéw (doradztwo technologiczne).

Celem XTPL jest zrewolucjonizowanie wybranych obszarow szerokiego sektora elektroniki drukowanej.
Silny rozwdj tego rynku wynika z rosnacej liczby nowych zastosowan drukowanej, elastycznej i organicznej
elektroniki w réznych dziedzinach. Technologia XTPL bedzie mogta zostaé¢ wykorzystana w wielu istniejgcych
obszarach branzy elektroniki drukowanej lub dzieki niespotykanej precyzji druku nanomateriatéw, co pozwoli
na wdrozenie nowych obszaréw do tego sektora. Rewolucja technologiczna wynika tu z umozliwienia produkcji
ztozonych i skomplikowanych podzespotéw elektronicznych za pomoca tanich i skalowalnych metod druku.
Tak jak dzi$ tanio i szybko drukujemy gazety czy ksiazki, tak w przysztosci wydrukujemy komponenty z ktérych
sktadaja sie wyswietlacze, ogniwa stoneczne, biosensory i inne elementy. Rozmiar catego rynku elektroniki
drukowanej: 2017r. - 29,3 mid USD, 2027 r. - 73,4 mld USD; CAGR 9,3% (prognoza)

ziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.



http://xt-pl.com/pl/

XTPLSA. x j
Stabtowicka 147

54-066 Wroctaw, Poland

ipleen shaping global nanofuture

GLOWNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII XTPL W OBSZARZE
ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ:

NAPRAWA ZERWANYCH POEACZEN METALICZNYCH

Struktury przewodzace w skali mikro i nano s3
niezbedne w szeroko pojetej elektronice (np. uktady
scalone, wyswietlacze LCD/OLED, ptytki PCB,
ogniwa stoneczne i wiele innych). Sektor ten boryka

sie z powaznym problemem poniewaz te struktury

przewodzace niezwykle czesto ulegajg uszkodzeniu

na etapie produkcji. Komponenty elektroniki
wykonane na bazie tych struktur sg niezwykle drogie,

dlatego jest to kluczowe by naprawiac takie defekty.
Metody naprawcze dostepne obecnie na rynku s3
bardzo ograniczone, skomplikowane i kosztowne. XTPL oferuje nowe przetomowe rozwiazanie, ktére umozliwia
naprawe defektéw s$ciezek przewodzacych przy niskich kosztach, z precyzja i szybkoscia niespotykang dotad
przy uzyciu zadnego innego rozwigzania.

PRZEZROCZYSTE WARSTWY PRZEWODZACE (TCF)

Sa niezbedne w produkcji wyswietlaczy, monitorow,
ekranéw dotykowych i ogniw fotowoltaicznych.
Obecnie najczesciej stosowane warstwy TCF oparte
sg na tlenku indowo-cynowym (ang. indium-tin oxide
- ITO). Ind jest pierwiastkiem rzadkim, ktérego podaz
w skali globalnej jest w wiekszosci kontrolowana
przez Chiny (ok. 50%-60% globalnej produkcji)
oraz Koree (15% udziatu w rynku). Warstwy oparte

na ITO nie s3 elastyczne (istotne ograniczenie dla
producentéw elektroniki), w niewystarczajagcym
stopniu przewodza prad i majg ograniczong transparencje optyczna. Z uwagi na ograniczenia ITO, spotki
technologiczne na catym Swiecie poszukujg technologii nowej generacji warstw TCF jako alternatywy dla ITO.
Rozwigzanie XTPL jest takg wtasnie alternatywa. Pozwala ona na petng transparentnos¢, znakomite parametry
w zakresie przewodzenia, niski koszt wytworzenia z materiatéw powszechnie dostepnych np. srebro, co oznacza
pozadane uniezaleznienie technologiczne od indu oraz elastyczno$¢ warstw przewodzacych, ktéra umozliwi

producentom elektroniki opracowanie i zaoferowanie klientom rozwigzan rewolucyjnych nowej generaciji.
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Sad Rejonowy dla Wroctawia Fa

KRS:

POLPRZEWODNIKI

Rozwigzanie XTPL odpowiada na zapotrzebowanie
producentéw urzadzen w sektorze pétprzewodnikow
zwigzane z zastgpieniem fotolitografii prostsza
i tanszag metoda, ktéra pozwoli na najwyzsza
precyzje. Fotolitografia jest wysoce ztozona,
bardzo droga i mato uniwersalna, wymaga zaréwno
ekstremalnie czystej powierzchni podtoza, jak
i idealnych warunkéw temperaturowych, ktére
pozbawione s3 wszelkich zanieczyszczen, cieczy
i zagrozen $Srodowiskowych, a takze jest stosowana
wytacznie do ptaskich powierzchni w celu wytworzenia wzoréw. Addytywna, ultraprecyzyjna technologia
tworzenia struktur submikronowych oferowana przez XTPL eliminuje wszystkie te wady i stanowi poszukiwang

alternatywe w tym sektorze.

Siedziba Spétki oraz laboratoria badawcze znajduja sie na terenie Wroctawskiego Centrum Badarn PORT. Obecnie
zespot tworzacy XTPL sktada sie z ponad 45 oséb w Polsce i Stanach Zjednoczonych: naukowcdéw i technologéw
o interdyscyplinarnym doswiadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych
(9 oséb posiada stopien doktora nauk), a takze grupy specjalistow z zakresu zarzadzania strategicznego
i komercjalizacji technologii z doswiadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktéw, marketingu
i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt, ze w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjonalistow,
posiadajgcych rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspétpracujagcych w swojej karierze
zawodowej z globalnymi korporacjami i instytutami badawczymi.
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4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA
W TRYBIE RAPORTU BIEZACEGO W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

RAPORTY BIEZACE | OKRESOWE:

1. Raport nr 31/2018 (14.12.2018 r.) Raport miesieczny listopad 2018 r

RAPORTY BIEZACE ESPI:

W okresie objetym raportem Emitent nie opublikowat zadnego raportu biezacego ESPI.

5. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJACY WYDARZENIA MAJACE MIEC MIEJSCE W STYCZNIU 2019 r.
(LUB POZNIEJ), KTORE DOTYCZA EMITENTA | SA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESOW
INWESTOROW, W SZCZEGOLNOSCI DATY PUBLIKACJI RAPORTOW OKRESOWYCH, PLANOWANYCH
WALNYCH ZGROMADZEN, OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAN Z INWESTORAMI LUB ANALITYKAMI,
ORAZ OCZEKIWANY TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU ANALITYCZNEGO

14 lutego 2019 r.: Publikacja raportu miesiecznego za styczen 2019 r.

6. INFORMACJE NATEMAT WYSTAPIENIATENDENCJI | ZDARZEN W OTOCZENIU RYNKOWYM EMITENTA,
KTORE W OCENIE EMITENTA MOGA MIEC W PRZYSZtOSCl ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI
FINANSOWEJ ORAZ WYNIKOW FINANSOWYCH EMITENTA

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym niniejszym raportem miesiecznym nie wystgpity zdarzenia i nie
pojawity sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spoétki, ktore mogtyby miec istotne znaczenie
dla kondycji finansowej oraz wynikéw finansowych.

W IMIENIU ZARZADU:
Maciej Adamczyk

Cztonek Zarzadu
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